VSE101

Elektronika przetwarzajaca dla czujnikéw wibracji
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
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1 Konektor Combicon
2 Interfejs Ethernet

CE cus EE

LISTED

Cechy produktu

Zakres czestotliwosci [Hz] 0,1...12000

Interfejs komunikacyjny Ethernet

Wykonanie ustawianie parametrow za pomocg oprogramowania komputerowego VES004
Aplikacja Ciagte monitorowanie wibracji

Dane elektryczne

Tolerancja napiecia zasilania  [%] 20

Napiecie zasilania V] 24 DC; (podczas korzystania z wejscia IEPE: 24 V
+ 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)

Pobér pradu [mA] 200; (24V)

Klasa ochrony 1

Wejscia | wyjscia

Calkowita ilo$¢ wejsc¢ i wyjs¢ 16; (konfigurowalne)

Liczba wejs¢ i wyjs¢ Liczba wejs¢ binarnych: 8; Liczba wej$¢ analogowych: 2; ilos¢ wejsé
dynamicznych: 4; Liczba wyjs¢ binarnych: 10; Liczba wyjs¢ analogowych: 1

Laczna liczba wejs¢ 10

Liczba wejs¢ binarnych 8; (konfigurowalne)
Obwaod wejs¢ binarnych HTL

Liczba wejs¢ analogowych 2
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Wejscie analogowe [mA] 420

(pradowe)

Rozdzielczos$¢ wejscia 12

analogowego

llos$¢ wejs¢ dynamicznych 4

Wejscie dynamiczne - sygnat 0...10 mA/IEPE / 4...20 mA

Wejscie dynamiczne - [bit] 16

rozdzielczo$¢

Wejscie dynamiczne - zakres [HZ]

czestotliwosci 0.1..12000

Dynamiczne wejscie -

czestotliwos¢ prébkowania 100
[kSamples]

Wyjscia

taczna liczba wyjs¢ 10

Sygnat wyjsciowy sygnat przetgczajacy; sygnat analogowy

Wykonanie elektryczne PNP

Liczba wyj$¢ binarnych 10; (konfigurowalne)

Funkcja wyjscia normalnie otwarte / zamkniete; (parametryzowalna)

Maks. spadek napiecia V] >

wyjscia przetgczajacego DC

Prad obcigzenia wyjscia [mA] 100

przetgczajacego DC

Liczba wyj$¢ analogowych 1; (konfigurowalne)

Analogowe wyjscie pragdowe [mA] 0...22; (0...10V)

Maks. obcigzenie [Q] 500

Zabezpieczenie przed tak

zwarciem

Typ ze_lbezpleczenla przed impulsowe

zwarciem

Zabezpieczenie przed tak

przecigzeniem

Zakres pomiaru |/ nastaw

Zakres czestotliwosci [Hz] 0,1...12000
Interfejsy

Interfejs komunikacyjny Ethernet
Protokot TCP/IP

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] 0...70
Temperatura sktadowania [°C] 0...70
Ochrona IP 20
EMC EN IEC 61000-6-2

EN IEC 61000-6-4
MTTF [lata] 89
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Dopuszczenie UL Ta 70 °C
Typ obudowy Type 1
Zasilanie Limited Voltage/Current
Numer UL E251902

Dane mechaniczne

Waga (¢]] 442,6

Obudowa Obudowa z tworzywa sztucznego

Typ montazu szyna; (TH35/EN60715)

Wymiary [mm] 114 x 50 x 105

Materiat PA

Pamieci danych

Pamie¢ historii tak

Pamie¢ danych buforowana tak

Typ pamieci danych pamiec¢ pierscieniowa; FIFO

Zegar czasu rzeczywistego tak

Lokalizacja pamieci wewnetrzne

Interwat pamieci min. 1 min

Rozmiar pamigci 881664 rekordy danych

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne) kabel Ethernet skrosowany, do bezposredniego potaczenia z komputerem

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 « 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wczesniejszego powiadomienia. — PL-PL — VSE101-00 — 13.04.2023 — &



VSE101

Elektronika przetwarzajaca dla czujnikéw wibracji

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Potaczenie elektryczne

Combicon: ; Maks. dlugos¢ przewodu: 250 m

Podtaczenie
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Supply L+ (24 V DC +20 %)
Supply L- (GND)

OU 1: switch/analog

OU 2: switch

IN 1 (0/4...20 mA/ pulse)
GND 1
IN 2 (0/4...20 mA/ pulse)
GND 2

Sensor 1
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/O 8
GND

/05
GND
/0 6
GND

U-IN 1 (0...10 V)
GND 1
U-IN 2 (0...10 V)
GND 2
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